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DBB08G-TM-E Details PDF

DBB08G-TM-E
Hersteller-Teilenummer: DBB08G-TM-E

Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor

Teil der Beschreibung: DIODE BRIDGE 1PH 0.8A 600V 4SMD

Datenblätter: DBB08G-TM-E.pdf

RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand: New original, 2581 pcs Stock Available.

Liefern von: Hong Kong

Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Teilenummer DBB08G-TM-E

Hersteller AMI Semiconductor / ON Semiconductor

Beschreibung DIODE BRIDGE 1PH 0.8A 600V 4SMD

Kategorie
Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Brücke-

GleichrichterTeilstatus 2581 pcs Stock

Spannung - Spitzensperr- (max) 600V

Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If 1.05V @ 400mA

Technologie Standard

Supplier Device-Gehäuse 4-SMD

Serie -

Verpackung Tape & Reel (TR)

Verpackung / Gehäuse 4-SMD, Gull Wing

Betriebstemperatur 150°C (TJ)

Befestigungsart Surface Mount

Diodentyp Single Phase

Strom - Sperrleckstrom @ Vr 10µA @ 600V

Strom - Richt (Io) 800mA

DBB10C
SANYO
SANYO DIP-4

DBB03IPMR
N/A
IC DGTL BSBND DOLPH CHIP
64LQFP

DBB088-TM
SANYO
DBB088-TM SANYO

DBB04G
ON Semiconductor
DIODE BRIDGE 1PH 0.4A 600V
4DIP

DBB03IPM
N/A
IC DGTL BSBND DOLPH CHIP
64LQFP

DBB51CM2410S
Carlo Gavazzi
SPDT DELAY ON RELEASE TIMR
10S

DBB08C-TM
SANYO
DBB08C-TM SANYO

DBB51CM241M
Carlo Gavazzi
SPDT DELAY ON RELEASE TIMR
1M
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